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摘要(译)

所公开的方法用于制造有机EL显示器，该有机EL显示器包括基板和以矩
阵形式设置在所述基板上的多个有机EL元件，并且其中所述有机EL元件
包括设置在所述基板上的像素电极，有机层是设置在所述像素电极上的
反电极和设置在所述有机层上的反电极。有机EL显示器制造方法包括形
成在基板上描绘有机层的堤的步骤，用包含有机材料的溶液涂覆由所述
堤划定的区域并形成有机层的步骤，用于检测有缺陷的形成的步骤所述
有机层的一部分，用于去除所述有缺陷的部分的步骤，用于形成凹陷部
分的步骤或围绕已去除所述不良形成部分的区域的突出部分，以及用于
重新涂覆所述区域的步骤。用包含有机材料的溶液除去所述缺陷形成的
部分。
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